OptiChe komunikacije
Predavanje 11:

|lzvedbe komunikacijskih laserjev
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rezonator Fabry— Perot
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DBR = Distributed Bragg Reflector
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DFB= Distributed Feed Back
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elektricni prikljucki

Locitev od bremena = nereciprocni gradnik

prirobnica za hladilno rebro



Nereciprocna snov = ferit !
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Enopolarizacijski svetlobni izolator
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Locitev od bremena - nereciprocni gradnik feritni YIG izolator
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UglaSevanje s sukanjem mreZice !
dvzdoléna ~ 3 km
AA>100nm

A f~100kHz

A A~0.0008pm @ Ay~ 1550nm Draga mehanika!!!!

Cenejseuglasevanje s tekocimi kristali...



VCSEL=Vertical Cavity Surface Emitting LASER

Vecinoma 850nm enorodovni !

1550nm???
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Polprevodniski laserski ojacevalnik
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G~15dB...20dB « (omejitev odbojina AR)

A A>100nm

t~200 ps=> popacenje oziroma krizna modulacija



Lantanidi(La): Nd , Er , Pr,Yb, Tm....

1964 ... Nd’* LASER Nd—YAG A=1064nm t~1ms

1988...Er’" vgradnjav steklo SiO,  h~1550nm t~10ms
[~10m...50m
-
Si0, n,

n, SiO,+ Al, O, Er>*
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FP laser 980nm
GaAlAs!GaAs
P~100mW

G~35dB...40dB
A A~30nm

Tt~ 10ms-> brez popacenja niti krizne modulacije



ASE = Amplified Spontaneous Emission= ojaceno spontano sevanje
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G ~40dB=10000
A,=980nm->u~1

h=6.626-10"*Js

A f ~4THz

P ,o-=5.1mW zavsak rod posebej !

VP+ HP napredujoci+odbiti

2P ,+=20.6mW zavserodove
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WDM (FDM )ima N kanalov (huda tezava OFDM v radiu)
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Izolator WDM sklopnik
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